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Element mikrofalowy

Przedmiotem wynalazku jest element mikrofalowy o wtasnosciach filtru gérnoprzepustowego, skonstruo-
wany w oparciu o prowadnic¢ falowa o ksztatcie niesymetrycznego ceownika, wypetnionego dielektrykiem,
przeznaczony do uktadéw mikrofalowych wykonywanych na podtozach dielektrycznych.

W technice mikrofalowej najczesciej stosuje sig filtry w postaci potaczonych (sprzezonych) ze sobg odcin-
kéw linii o odpowiednich dtugosciach i odpowiednich impedancjach charakterystycznych, przy czym charakte-.
rystyka przenoszenia filtru jest ksztaltowana przez dobdr dtugosci i impedancji charakterystycznych odcinkéw
linii. Mozna réwniez stosowa¢ jako filtr gérnoprzepustowy odcinek falowodu prostokatnego. Charakterystyka
przenoszenia takiego filtru zalezy od wymiaréw geometrycznych falowodu. Stosowanie falowodu prostokatnego
w uktadach mikrofalowych wykonywanych na podtozach dielektrycznych jest utrudnionen, gdyz wymaga wyko-
nania w podtozu dielektrycznym szczelin na dwie $cianki falowodu. Dodatkowg trudno$é stanowi koniecznosé
zapewnienia duzej gtadkosci powierzchni wykonywanych $cianek oraz statosci poprzecznych wymiaréw geome-
trycznych na catej dtugosci odcinka falowodu.

Celem wynalazku jest wykonanie elementu mikrofalowego posiadajacego wtasnosci filtrujace podobne do
whasnosci odcinka falowodu prostokatnego, mozliwego do zrealizowania na ptaskich podtozach dielektrycznych
standardowa technologia mikrofalowych uktadéw scalonych, bez dodatkowych operacji technologicznych.

Istota rozwigzania polega na potaczeniu z torem mikrofalowym elementu mikrofalowego w postaci odcinka
prowadnicy falowej, sktadajacej sie z trzech metalicznych $cianek, tworzgcych ksztalt niesymetrycznego ceowni-
ka zawierajacego wewnatrz ptytke ptaskoréwnolegly z materiatu dielektrycznego. Propagacja zachodzi w kierun-
ku réwnolegltym do kierunku scianki bocznej prowadnicy. Diugo$é elementu mikrofalowego jest wystarczajaco
duza, tak Ze nie mozna go uwazaé za odgatezienie niesymetrycznej linii paskowej. W praktyce przyjmuje si¢, ze
dtugosé elementu nie jest mniejsza od szerokosci gornej Scianki elementu.

Zaleta elementu wediug wynalazku jest fatwo$§¢ wykonania pozwalajgca na stosowanie go w uktadach
mikrofalowych realizownych na ptaskich podtozach ceramicznych. Wykonanie elementu wedtug wynalazku nie
wymaga dodatkowych operacji technologicznych gdyz $cianke boczng elementu usytuowujemy na bocznej $cian-
ce dielektrycznej ptytki podlozowej, ktéra posiada odpowiednia.gtadkosc i stalo§é wymiarow.
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Przedmiot wynalazku jest odtworzony na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia element mikrofalowy
o ksztalcie niesymetrycznego ceownika wypetnionego diclektrykien, a fig. 2 — przyktad zastosowania tego ele-
mentu jako filtru gérnoprzepustowego potaczonego bezposrednio z niesymetryczny linig paskowa.

Element mikrofalowy, przedstawiony na fig. 1, sktada sig¢ z diclektrycznej prostopadtosciennej ptytki 1, na
ktdrej naniesione s trzy metaliczne $cianki 2, 3 i 4, w taki sposéb, ze szeroko$¢ dolnej $cianki 4 jest co najmniej
dwa razy wigksza niz szerokod¢ gornej scianki 2. Wysokos¢ {cianki bocznej 3 jest réwna wysokosci ptytki 1.
Scianka boczna 3 jest prostopadta do $cianek 2 i 4. Wykona'iy w ten spsoh element posiada whasnosci elektrycz-
ne bardzo zblizone do wtasnosci odcinka falowodu prostokainege. wypeinionego catkowicie dielektrykiem,
o szerokosci dwa razy wigkszej od szerokosci gornej scianki 2 elemensu wedtug wynalazku. PrzybliZona warto§é
czgstotliwosci granicznej dla rodzaju podstawowego TE w elementcic wedtug wynalazku, .mo2na *.-wyznaczyé
7. zaleznosci:

fo=—"0
C4wve—r’

gdzie:

c — predkos¢ swiatta w prézni,

w — szeroko$¢ gornej Scianki 2 elementu wedtug wynalazku,
€ — wzgledna stata dielektryczna plytki 1.

_ Zastosowanie¢ elementu mikrofalowego wedtug wynalazku pozwala na odfiltrowanie w prosty sposéb
sygnaléw mikrofalowych o cz¢stotliwosciach mniejszych od czgstoiliwosci granicznej elementu.
Jak pokazano na fig. 2, filtr gdrnoprzepustowy sktada si¢ z elementu mikrofalowego 5 sprzeZzoriego bezpo-
S$rednio z niesymetryczng linia paskowg 6i 7. .

ZastrzeZzenie patentowe

Element mikrofalowy sk&ada_]qcy si¢ z trzech metalicznych scianek tworzacych ksztatt niesymetrycznego
" ceownika wypelinionego - materiatem .dielektrycznym w postaci plaskoréwnoleglej plytki, znamienny-
ty m, “Ze szeroko$¢ dolnej Scianki (4) jest co najmniej dwa.razy wigksza od szerokosci gérnej $cianki (2),
a Scianka boczna (3) jest prostopadta do obu $cianek (2 i 4), przy czym dtugos¢ elementu jest taka, ze wzdiuz

_ osi wzdtuznej elementu rozchodzi si¢ fala rodzaju podstawowego. :

fie.1
?
—_
2
s
6
fig.2

Prac. Poligraf. UP PRL naktatl 120+18
Cena 45 z¢ i

\



	PL98341B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


